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0 Repaso Clase #5

9 Diodos de Juntura
@ Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado
@ Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa
@ Corriente en una juntura pn con polarizacién inversa

e Resumen Clase #6
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Repaso Clase #5
Repaso Clase #5

@ Bandas de energia
@ Propiedades y tipos de semiconductores
@ Introduccidn a las junturas pn
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Diodos de Juntura Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado

Junturas pn

Region de Empobrecimiento
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Diodos de Juntura Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado

Junturas pn

Region de Empobrecimiento
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Diodos de Juntura Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado

Junturas pn

Potencial en la Juntura
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Polarizacion directa
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Polarizacién directa (banda de energia)
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Corrientes por la juntura
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Corriente por la juntura

Para los huecos:

e(Vo— V)= —kTIn (@> (120)
Po
o]
e(V=Y")
Pro = pp€ "7 (121)
Cuando V =0y pno = ps implica,
ev.
Pro = pnee (122)
Para los electrones: o
Npo = Npe*o” (123)
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Junturas pn

Corriente por la juntura

Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

@ Una densidad de corriente de huecos Jp, desde la region p,

@ una densidad de corriente de huecos Ju, desde la region n,

@ una densidad de corriente de electrones Jg, desde la region n, y

@ una densidad de corriente de electrones Jg, desde la region p.

En V = 0 se cumple que

En V #£ 0 se cumple que

Jhp = Jhn
Jep = Jen

J<

e
Jhp = Jppe’o

J<

e
Jen = Jepekb
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Corriente por la juntura

Por lo tanto la densidad de corriente por huecos es

eV

Jh = Jhp — Jpp = Jhn[e*bT — 1]
la densidad de corriente por electrones es

eV
Je = Jen - Jep = Jep[eka - 1]
Y finalmente la densidad total de corriente es

eV
J=dh+de = (Jhn + Jep) [eka — 1]
0 equivalentemente

eV

J = do[eto” — 1]

eV
pT

J >~ Jper
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Diodos de Juntura Corriente en una juntura pn con polarizacion inversa

Junturas pn

Corriente por la juntura

electron energy

o
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Diodos de Juntura Corriente en una juntura pn con polarizacion inversa

Junturas pn

Corriente por la juntura

J= do[e —1] = —do[t — eFT ] (133)

J~—do (134)
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Diodos de Juntura Corriente en una juntura pn con polarizacion inversa

Junturas pn

Corriente por la juntura

~ 1l exp (eV/kT)

I=J,AlexpleV/kT)—1]

Iy =dgA

I=-J,Al[l—exp(—eV/kT)]

Marcos Diaz (DIE, U. Chile) EL3004-Circuitos Electronicos Analégicos 13 de agosto de 2009 110/111



Resumen Clase #6
Resumen Clase #6

@ Junturas np sin polarizacién
@ Junturas np con polarizacién en directa
@ Junturas np con polarizacion en reversa
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